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SYMBOLES ET CONVENTIONS
LOGIC DEFINITION AND SYMBOLS

CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS

Toutes les fonctions logiques sont indiquées en utilisant la convention de
logique positive - I'etat « 0» correspondant au niveau bas et |"état « 1 » cor-
respondant au niveau haut.

Convention de logique

Logic definition Positive logic definition must be applied for logic fonctions

logical «1» - high level
logical «0» low level

Representation symbolique des fonctions
Basic functions diagrams

Fonction ET Fonction OU Fonction ET-NON Fonction OU-NON
AND gate OR gate NAND gate NOR gate
A | A ' A A
D - D
(g . C S € = 2 c
D = | D D— D
SEA.BLC,.D S=A+B4+C#D S=A.B.C.D S=~A¥B+C4D

CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

Representation symbolique d'un amplificateur operationel
Operational Amplifier diagram

«inverseur »

Entrees «inverting » Sortie
Inputs Output

«non Inverseur»
«non inverting » | +

Abreviations utilisees N.C. Broche non connectee
No internal connection

N.U. - Broche non utilisable
Make no external connections



CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
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CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES 'I"I' SF.C 400F
DIGITAL INTEGRATED GIRGUITS SERIE PROFESSIONNELLE

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

- Tension d'alimentation (Vcc) o TN
Supply voltage

- Tension sur les entrées 3 5,5V
Input voltage

- Gamme de tempeérature de fonctionnement . Q0°Ca+ 70°C
Operating temperature range

- Gamme de température de stockage + = 880C .a ¥ 125°5C
Storage temperature range

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 0 <ty < 700C
PRINCIPAL CHARACTERISTICS

- Tension d'alimentation recommandée V.. - 5V +5¢%
Recommended supply voltage

- Tension de sortie a |'état zéro Vi £0,4V
Logical 0 output voltage
- Tension de sortie a I'etat un = Ny = 22,4 V¥
Logical 1 output voltage
- Marge de protection contre les parasites : 204V
Noise margin
*. Sortance s . - 10 (30 pour SF.C 440E)
Fan out
- Puissance moyenne consommée par |'operateur elémentaire - 10 mW
Power dissipation (basic gate at 50 % duty cycle)
- Temps de propagation typique de |'opérateur elementaire __ - 13 ns
Typical propagation time (basic gate)
SCHEMA ELECTRIQUE DE L'OPERATEUR ET-NON ELEMENTAIRE BOITIER
BASIC NAND GATE CIRCUIT DIAGRAM OUTLINE DRAWING
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A 3 .4 5 6 7
Entrees B
Vue de dessus
Inputs C Top view
D
TO-116

Notes “Dans les conditions les plus defavorables de temperature, de tension d'alimentation et de charge permises.
In worst case conditions of permitted temperature, supply voltage and load.



CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES 'I"I'I- SF.C 400F
DIGITAL INTEGRATED CIRGUITS SERIE PROFESSIONNELLE

BROCHAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA SERIE (Vues de dessus)
CONNECTION DIAGRAMS (Top views)

),
v,
),

Masse Masse Masse
1 74 3 4 ) 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
SF.C400E - Quadruple operateur ET-NON SF.C420E : Double operateur ET-NON
a 2 entrees a 4 entrees
SF.C401AE Quadruple operateur ET-NON SF.C410E - Triple opérateur ET-NON SF.C440E - Double opérateur de puissance
a 2 entrees a sortie « ET fantome» a 3 entrees ET-NON a 4 entrees
14 13 12 1 10 9 8 14 13 12 n 10 9 8
VCC VC(
NC NC  NC
Masse Masse
] 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
SF.C430E - Operateur ET-NON a 8 entrees SF.C450E : Double opérateur OU Exclusif SF.C451E : Double operateur OU Exclusif
a 2 entrees expansible a 2 entrées

NC
Masse Masse
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 9 6 7
SF.C453E : Operateur multiple ET-OU-NON SF.C 454E + Operateur multiple ET-OU-NON SF.C460E ‘- Expanseur

Expansible

NC

Masse Masse

SF.C472E - Bascule JK Maitre Esclave SF.C473E Double bascule JK Maitre Esclave




CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES T". SF.C 400 PM
DIGITAL INTEGRATED GIRGUITS SERIE MILITAIRE

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

- Tension d'alimentation (0777 p— S PR 7 N
Supply voltage

- Tension sur les entrees N T e e e 54155 VA
Input voltage

e . = §50C g # 1259C

- Gamme de temperature de fonctionnement
Operating temperature range

- Gamme de temperature de stockage . . ... _ - =65°Ca+ 150°C
Storage temperature range

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES (-55°C < 1455 125°C)
PRINCIPAL CHARACTERISTICS

- Tension d'alimentation recommandee
Recommended supply voltage

Vee 5V :10%

*. Tension de sortie a |"état zéro VOL <04V
Logical 0 output voltage
*. Tension de sortie a I'état un . Vo >24V
Logical 1 output voltage
*. Marge de protection contre les parasites 204V
Noise margin
*. Sortance ______ __ S B 10 (30 pour SF.C 440PM)
Fan out
- Puissance moyenne consommee par |'operateur elementaire - 10 mW
Power dissipation (basic gate at 50 % duty cycle)
- Temps de propagation typique de |‘operateur elémentaire __ - 13 ns
Typical propagation time (basic gate)
SCHEMA ELECTRIQUE DE L'OPERATEUR ET-NON ELEMENTAIRE BOITIERS
BASIC NAND GATE CIRCUIT DIAGRAM OUTLINE DRAWING

]4]312”]|05|’ Je ]zi]ZI’:'|I21|H|0<]) i
1 ®
A
Entrées B III | |||||||
s . 1234567 1234567
D Vue de dessus Yue de dessus
Top view Top view
TO-86 TO-88

Autres boitiers : nous consulter.
Other packages : upon request.

Notes - *Dans les conditions les plus défavorables de température, de tension d'alimentation et de charges permises.
In worst case conditions of permitted temperature, supply voltage and load.



CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES 'I"I'l SF.C 400PM
DIGITAL INTEGRATED CIRGUITS SERIE MILITAIRE

BROCHAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA SERIE (Vues de dessus)
CONNECTION DIAGRAMS (Top views)

(Masse) (Masse) (Masse)
14 13 12 1 10 9 8 14 13 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10 9 8
NC NC
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Vee Vee Vee
SF C400PM  Quadruple operateur ET-NON SF.C420PM Double operateur ET-NON
a 2 entrees a 4 entrees
SF.C401PM Quadruple operateur ET-NON SF.C410PM - Triple opérateur ET-NON SF.C 440PM - Double operateur de puissance
a 2 entrees a sortie « ET fantome » a 3 entrees ET-NON a 4 entrees
(Masse) (Masse) (Masse)
14 13 12 11 10 9 8 14 13 12 1 10 9 8 14 13 12 n 10 9 8
NC
NC
N NU
NU
] 2 3 4 ) 6 7 1 2 3 4 C) 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Vee Vee Vee
SF.C430PM Operateur ET-NON SF C450PM Double operateur OU Exclusif SF.C451PM - Double operateur OU Exclusif
a 8 entrees a 2 entrees expansible a 2 entrées
(Masse) ®) (Masse) (Masse)
14 13 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10 9 8 14 13 12 n 10 9 8
NU
NU
1 2 3 4 S 6 7 1 2 3 4 S 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Vee Vee Vee
SF.C453PM Opérateur multiple ET-NON SF.C 454PM - Operateur multiple ET-OU-NON SF.C 460PM - Expanseur
Exponsible
" i (Masse) ) % (Masse)
14 13 12 11 10 9 8 14 13 12 " 10 9 8
R
’—i Y Qe
K & &
= . -
H—ﬁ— i
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 i
K, Vee % Vee
SF.C472PM - Bascule JK Maitre Esclave SF.C473PM . Double bascule JK Maitre Esclave




CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES 'I"I' SF.C 400HE
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS SERIE PROFESSIONNELLE RAPIDE

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

- Tension d'alimentation (V) oty 4 N
Supply voltage

- Tension sur les entrees ... _ v 5,5V
Input voltage
- Gamme de temperature de fonctionnement __ - 0°C g+ 70°C

Operating temperature range

- Gamme de temperature de stockage . _
Storage temperature range

v @ = 559C a ¥ 1259C

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES o< t,,,< 70°C
PRINCIPAL CHARACTERISTICS

- Tension d'alimentation recommandée
Recommended operating voltage

e Ve » BN E B

*. Tension de sortiea I'étatzero . . Ny - <04V
Logical O output voltage

*_ Tension de sortie a |"état un Vou 22,4V
Logical 1 output voltage

*_ Marge de protection contre les parasites
Noise margin

20,4V

*. Sortance __

o - 10 (30 pour SF.C 440HE)

Fan out
Pour commande de circuits de la serie SF.C 400E _ - 12 (36 pour SF.C 440HE)
When driving SF.C 400°s inputs
- Puissance moyenne consommee par |‘operateur elementaire - 20 mW

Power dissipation (basic gate at 50 % duty cycle)

- Temps de propagation typique de |'operateur elementaire - 6 ns
Typical propagation time (basic gate)

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'OPERATEUR ET-NON ELEMENTAIRE BOITIER
BASIC NAND GATE CIRCUIT DIAGRAM OUTLINE DRAWING

=
m
5
0=
Os
o
:co

U

A
. Sortie
Entrées B guaogugoagudd
Inputs SilCas 1 23 45 6 7
5 Vue de dessus
Top view
<
4700 2 4 kQ
TO-116

$ " AwBwCsxD

Notes - *Dans les conditions les plus défavorables de température, de tension d'alimentation et de charge.
In worst case conditions of temperature, supply voltage and fan out.



CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS

TL

SF.C 400HE

SERIE PROFESSIONNELLE RAPIDE

BROCHAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA SERIE (Vues de dessus)

CONNECTION DIAGRAMS (Top views)

Masse

SF C 400HE - Quadruple operateur ET-NON

a 2 entrees

Masse

SF.C 410HE : Triple opérateur ET-NON

a 3 entrees

Masse

SF.C411HE - Triple operateur ET

a 3 entrées

14 13 12 n 10 9 8

VCC VCC
NC NC NC
Masse Masse Masse
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 3 6 74
SF C420HE . Double operateur ET-NON SF.C 430HE - Operateur ET-NON SF.C 440HE : Double operateur de puissance
a 4 entrees a 8 entrees ET-NON a 4 entrées
14 13 12 n 10 9 8 14 13 12 n 10 9 8
VC(' VCC
Masse Masse

SF.C 450HE : Double opérateur OU Exclusif
a 2 entrees, expansible

SF.C453HE : Operateur multiple ET-OU-NON

expansible a 2-2-2-3 entrees

SF.C472HE : Bascule JK Maitre Esclave




CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

- Tension d'alimentation Vo _
Supply voltage

- Tension sur les entrees
Input voltage

- Gamme de température de fonctionnement
Operating temperature range

- Gamme de température de stockage _
Storage temperature range

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES -s50c - 1., - 12500)
PRINCIPAL CHARACTERISTICS

- Tension d"alimentation recommandée _ Vee
Recommended supply voltage

*. Tension de sortie a I'état zéro - Vi
Logical 0 output voltage

*. Tension de sortie a I'état un Eis 3 AN

Logical 1 output voltage

i Marge de protection contre les parasites
Noise margin

*. Sortance ____
Fan out

Pour commande de circuits de la serie SF.C 400 HPM __ -
When driving SF.C 400 HPM's inputs

- Puissance moyenne consommée par |‘opérateur élémentaire
Power dissipation (basic gate at 50 % duty cycle)

- Temps de propagation typique de |'operateur élémentaire ___
Typical propagation time (basic gate)

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'OPERATEUR ET-NON ELEMENTAIRE

BASIC NAND GATE CIRCUIT DIAGRAM

TTL

SF.C 400HPM

SERIE MILITAIRE RAPIDE

7oV
5,8 Y
=~ 95%C & ¥ 125°C

~65°C a + 150°C

5V 2 10/%

<0,4V

22,4V

> 0,4V

10 (30 pour SF.C 440HPM)
12 (36 pour SF.C 440HPM)
20 mW

6 ns

BOITIERS
OUTLINE DRAWINGS

Vee
. 14131211109 8 14131211109 8
2,8 k) 75003 58 () I l l |
) S = @
A
E . \ Sortie
ntréees B S Output
Lo 1234567 1234567
D Vue de dessus Vue de dessus
Top view Top view
470 kQ 4 kQ
TO-86 TO-88
@ I QO
S A.B.C.D = Autres boitiers nous consulter.

Notes - “Dans les conditions les plus défavorables de temperature, de
In worst case conditions of permitted temperature, supply volt

10

Other packages - upon request.

tension d'alimentation et de charge permises.
age and load.



CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES
DIGITAL INTEGRATED CIRGUITS

T1L

SF.C 400HPM

SERIE MILITAIRE RAPIDE

BROCHAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA SERIE (Vues de dessus)
CONNECTION DIAGRAMS (Top views)

(Masse)
14 13 12 1 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
VCC

SF.C400HPM Quadruple operateur ET-NON

a 2 entrees

(Masse)
14 13 2 1 0 9 8
1 2 3 4 5 6 74
\/

SF.C410HPM - Triple operateur ET-NON

a 3 entrees

(Masse)

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
V,

cc

SF.C411HPM Triple opérateur ET
a 3 entrées

SF.C420HPM Double operateur ET-NON

a 4 entrees

(Masse)
14 13 12 1 10 9 8
NC
NC
NC

N
w
ES
«
o
~

VCC

SF.C 430HPM - Operateur ET-NON
a 8 entrees

(Masse)
14 13 12 n 10 9 8

SF.C440HPM : Double opérateur de puissance
ET-NON a 4 entrees

(Masse)
n

Vee

SF.C 450HPM * Double operateur OU Exclus:f
a 2 entrees, expansible

(Masse)
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
VCC

SF.C 453HPM - Operateur multiple ET-OU-NON

Ky Ky (Masse)
14 13 12 1 10 9 8

~

i)
Ky VCC

SF.C472HPM - Bascule JK Maitre Esclave

11



CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES 'I"I'I- SF.C 900)
DIGITAL INTEGRATED GIRCUITS CIRCUITS INTEGRES TTL & fulble puissance

TTL low power INTEGRATED CIRCUITS

- Ces circuits sont adaptes aux applications dans lesquelles la reduction de puissance consom-
mee et dissipee |'emporte sur les exigences de vitesse et de protection contre les parasites.
Il's sont principalement destines au montage sur circuit hybride.

SF C 900J series is intended for applications where very low power dissipation 1s the basic
requirement, noise margin and propagation time being not very critical Itis specially designed
for hybrid systems.

PRESENTATION
PACKAGE

- Pastilles de silicium de 1,7 mm x 1,8 mm
Silicium chips 1.7 mm x 1.8 mm

Pour fourniture en boitier nous consulter
Conventional packages © upon request

CARACTERISTIQUES GENERALES SCHEMA DE L'OPERATEUR
GENERAL CHARACTERISTICS ET-NON ELEMENTAIRE

- Tension d’alimentation Vee, " 4,5V BASIC GATE CIRCUIT DIAGRAM
Supply voltage

- Gamme de température de fonctionnement™ . 0oC g 70°C
Operating temperature range

- Sortance - 6

Fan out 20 k{)

- Opérateur élementaire
Basic gate

- Puissance consommée —__ . 0,8 mW
Power consumption

- Temps de propagation . 80ns
Propagation time =

Puissance Facteur de Temips
i F : consommeée chidtge de
i i Ry de |propagation

moyenne ld'entrée| sortie | moyen

Operateur ET-NON

a 14 entrées
SF.C 900J 0,8 mW 1 6 80
14-inputs positive i

NAND gate

Quadruple operateur @J

ET-NON a 4 entrees.

SF.C 901J

3,2 mW 1 6 80
Quadruple 4 inputs

ns
NAND gate @—l @_l

Notes - *Développés dans le cadre d'un contrat du Centre National d'Etudes Spatiales
Developed under Centre National d'Etudes Spatiales sponsorship
*™Autres gammes de température de fonctionnement : nous consulter
Other operating temperature range : upon request



CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS

TML

SF.C 900)

CIRCUITS INTEGRES TTL a faible puissance *

TTL low power INTEGRATED CIRCUITS

Puissance Facteur de T
T E . . charge cMps
ype onction Schema consommee e
de propagation
MOoyenne | J'entrée|sortie | moyen
Double operateur mixte
ET-OU-NON
SF.C 910J 3,2 mW 1 6 80
Dual AND-OR-INVERT S,
gate
o
Q
Bascule RSG P
(1/2 registre a decalage) G,S,R:
2
SF.C 920J 3 mw ' 6 200
RSG Flip Flop G'] G e
Q
oy
R —0 Ve
s,
.l
Bascule Maitre-esclave q
(Registre a decalage)
R, ST:
1
SF.C 921) 6 mW | __ 5 400
RS, T= ns
3
Master slave Flip Flop
B =T o
Bascule Maitre-esclave R1,ST:
(Registre a decalage) ol _ ]
a sortance elevee = RS, T:
R, 3
SF.C 922 R e
Master slave Flip Flop T T2 ns
(High Fan out) 3 r’ 1

13
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CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES
DIGITAL INTEGRATED GIRGUITS

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

- Tension d'alimentation (V)
Supply voltage

- Tension sur les entrees
Input voltage

- Gamme de température de fonctionnement

Operating temperature range

- Gamme de température de stockage
Storage temperature range

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
PRINCIPAL CHARACTERISTICS

- Tension d'alimentation recommandee Vee
Recommended operating voltage
*. Tension maximale pour I'état zéro Vi max
Maximum logical O voltage
*. Tension minimale pour 1'etat un Vymin
Minimum logical 1 voltage
- Courant d'entree a |'état un fi (Hmin) :
de I'operateur élementaire a |'état zero f (L max):

Input current (basic gate)

SF.C 301, SF.C315, SF.C 324; SF.C 330; SF.C 33] .

*
: f_.f:‘gcf — SF.C323
Y SF.C 310, SF.C 350

Power dissipation (basic gate et 50 % duty cycle)

- Temps de propagation typique de |'operateur elementaire —__ :

Typical propagation time (basic gate)

- Fréequence de comptage des bascules
Flip Flop toggle frequency

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'OPERATEUR ET-NON ELEMENTAIRE

BASIC NAND GATE CIRCUIT DIAGRAM

1,15 kQ
3,1 kQ

1,45 k(2

LA J

Les resistances sont indiquees en valeur nominale

Notes

9%

- Puissance moyenne consommeée par |'opéerateur elementaire .

SERIE

+8YV
+8V,-5V
0a+ 70°C

~.559C a + 1259C

2 A4:5 V+T0 %

0,45V
3.5V

SpA
-1,8 mA

9
15

10 mW
25 ns

10 MHz

SF.C 300

PROFESSIONNELLE

BOITIER

OUTLINE DRAWING

Vue cote connexions
Bottom view

gl

® S=A.B.C.D

In worst case conditions of permitted temperature supply voltage and load

TO-100

F 95

*Dans les conditions les plus defavorables de température, de tension d'alimentation et de charge permises.



CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES
DIGITAL INTEGRATED CIRGUITS

DIL

SF.C 300

SERIE PROFESSIONNELLE

BROCHAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA SERIE (Vues coté connexions)

CONNECTION DIAGRAMS (Bottom views)

1 Masse

1 Masse

1 Masse

SF.C 305 : Expanseur a 6 entrées

SF.C 309 : Double expanseur

a 3 entrees

SF.C 310 : Opeérateur ET-NON

a sortance elevee

6
Vee

SF.C 315 : Double opérateur ET-NON
a 2 entrées

SF.C 301 : Opérateur ET-NON a 4 entreées,
expansible
1 Masse 1 Masse 1 Masse
0 8
9 K § J 3
R S
8 Q Q 4
NC
T 5
6
Vee

SF.C 323 - Bascule JK

1 Masse

6
Vee

SF.C 324 : Bascule RST

1 Masse

6
Vee

Double opérateur ET-NON a 2 et 3
entrées sans résistance de sortie

Double opérateur ET-NON a 2 et 3

SF.€330 :
SF.C 331 -

entrées avec résistance de sortie

SF.C 350 - Opérateur pour commande de
ligne a 2 entrées

15
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CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES
DIGITAL INTEGRATED CIRGUITS

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

- Tension d'alimentation (Vcc)
Supply voltage

- Tension sur les entrées

Input voltage

- Gamme de température de fonctionnement

Operating temperature range

- Gamme de temperature de stockage

Storage temperature range

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
PRINCIPAL CHARACTERISTICS

- Tension d'alimentation recommandée ___ V

ce
Recommended operating voltage

*_ Tension maximale pour |'état zéro - V,max
Maximum logical 0 voltage
*. Tension minimale pour I'état un Vymin

Minimum logical 1 voltage
a l'état un
a |'etat zéro

- Courant d'entree
de |I'operateur elementaire
Input current (basic gate)

SF.C301M, SF.C315M, SF.C330M, SF.C331M
SF.C 324M

SF.C323M

SF.C310M, SF.C 350M

*_ Sortance
Fan out

- Puissance moyenne consommee par |‘opérateur elémentaire :

Power dissipation (basic gate at 50 % duty cycle)

- Temps de propagation typique de |'operateur elémentaire __ -

Typical propagation time (basic gate)

- Frequence de comptage des bascules
Flip Flop toggle frequency

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'OPERATEUR ET-NON ELEMENTAIRE

BASIC NAND GATE CIRCUIT DIAGRAM

I Vee

1,15 k)
3,1kQ

1,45 k2

Les résistances sont indiquées en valeur nominale

Notes -

. 22

$=2A B :C.D

SF.C 300M

SERIE MILITAIRE

+ 8V
+8V,=-5V

= 5859C .a ¥ 1259°C

: = 65°Cia # 150°C

« 4.5N & 10:%
: 0,45V

t 35Y

10 nA
—]{18 mA

: 6
5 ol

10
10 mW
25 ns

10 MHz

BOITIER
OUTLINE DRAWING

Vue cote connexions
ottom view

gl

TO-100
F 95

*Dans les conditions les plus défavorables de temperature, de tension d'alimentation et de charge permises.

In worst case conditions of permitted temperature, supply voltage and load.



CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES D'I'l
DIGITAL INTEGRATED CGIRGUITS

BROCHAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA SERIE (Vues coté

CONNECTION DIAGRAMS (Bottom views)

SF.C 300M

SERIE MILITAIRE

connexions)

1 Masse

SF.C301M Operateur ET-NON a 4 entrees,

expansible

1 Masse
10(\ 2 Yee
9 3
8 4
7 S

SF.C305M Expanseur a 6 entrées

1 Masse

SF.C309M Double expanseur a 3 entrees

1 Masse

SF.C310M . Opérateur ET-NON a

sortance elevee

1 Masse

6
Vee

SF.C 315M - Double opérateur ET-NON

a 2 entrées

1 Masse
10(\ :
9 K. F o 3
R S
8 Q a 4
NC
7 5
by,

cc

SF.C 323M - Bascule JK

1 Masse

9 s, TR, 3
R 5|
8 Q Q 4
NC
7 5
by

cc

SF.C 324M - Bascule RST

1 Masse

cc

SF.C330M Double operateur ET-NON a 2 et 3

entrées sans résistance de sortie
SF.C331M - Double opérateur ET-NON a 2 et 3

entrées avec résistance de sortie

1 Masse

SF.C 350M Opérateur pour commande de
ligne a 2 entrées

17



CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES D'I' SF.C 300PM
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS SERIE MILITAIRE

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

- Tension d'alimentation (Vcc) vk 8V
Supply voltage

- Tension sur les entrées : +8V,=-5V
Input voltage

- Gamme de température de fonctionnement ¢ = §559C a + 125°C
Operating temperature range

- Gamme de temperature de stockage : ~65°C a4+ 150°C

Storage temperature range

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
PRINCIPAL CHARACTERISTICS

- Tension d'alimentation recommandée V. : 4,5V +£10%
Recommended operating voltage

*- Tension maximale pour I'étatzéro — V.max : 0,45V
Maximum logical 0 voltage
*. Tension minimale pour |'état un Vymin  : 3,5V
Minimum logical 1 voltage
- Courant d'entrée a I'etat un : 10 A
de |'opérateur elémentaire ___al'étatzéro . ~1,8mA

Input current (basic gate)

*- Sortance SF.C 301PM, SF.C315PM, SF.C 330PM, SF.C331PM: 6

Fan out SF.C324PM 7
SF.C 323PM i 10
SF.C310PM, SF.C 350PM i 22

- Puissance moyenne consommeée par |'opérateur élémentaire_: 10 mW

Power dissipation (basic gate at 50 % duty cycle)

- Temps de propagation typique de |'opérateur élémentaire__: 25 ns
Typical propagation time (basic gate)

- Fréquence de comptage des bascules : 10 MHz
Flip Flop toggle frequency

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'OPERATEUR ET-NON ELEMENTAIRE BOITIER
BASIC NAND GATE CIRCUIT DIAGRAM OUTLINE DRAWING

—_—
0
_—
| el 23

0
j Vee |

3,1kQ

1,15 kQ

1,45 k()

o
A 5 1]
12345
. Vue de dessus
Top view
c TO-91
F 87

S=A.B:CxD

Les résistances sont indiquées en valeur nominale

Notes : *Dans les conditions les plus défavorables de température, de-tension d'alimentation et de charge permises
In worst case conditions of permitted temperature, supply voltage and load



CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES D'I'I. SF.C 300PM
DIGITAL INTEGRATED CGIRGUITS

SERIE MILITAIRE

BROCHAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA SERIE SF.C300PM (Vues de dessus)
CONNECTION DIAGRAMS (Top views)

009 8 7 6y, 09 8 7 6 09 8 7 6
NC
NC
® ® ®
Mosseil o' 3 4 5 Misse 1. 2. 3 4 5 Mosse:gi 19 3 4 35
VCC

SF.C301PM : Opérateur a 4 entrees,

expansible

SF.C305PM : Expanseur a 6 entrées SF.C309PM : Double expanseur a 3 entrees
0987 6y 009 8 7 6y 0098 7 6y
J § @
NC NC NC NC
O o ® NC
Mosse:T 5 3 4 5 Masse'y 2 3 4 8 Mossei). 3 3 4%
SF.C310PM Opérateur ET-NON a SF.C 315PM : Double operateur ET-NON
sortance élevee a 2 entrees SF.C 323PM : Bascule JK
0 9 8 7 6 Vac 10 9 8 7 6 vcc 0 9 8 7 6 vcc
A%Ii )
R, § @
NC NC NC
® N C ® ®
Misse sy 2 3 4 5 Massey 2 3 4 5 Masse {773 7% .4 &
SF.C330PM -

Double opérateur ET-NON a 2 et 3

entrées sans résistance de sortie
SF.C331PM - Double opérateur ET-NON & 2 et 3

SF.C 350PM : Operateur pour commande de
entrées avec résistance de sortie ligne a 2 entrées

SF.C 324PM - Bascule RST
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CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES
DIGITAL INTEGRATED CIRGUITS

SF.C 700E

SERIE DTL ZENER

(Haute protection contre les parasites)

DIL

20

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

- Tension d'alimentation
Supply voltage

- Tension sur les entrées

Input voltage

- Gamme de température de fonctionnement__ .~ -

Operating temperature range

- Gamme de température de stockage

Storage temperature range

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
PRINCIPAL CHARACTERISTICS

- Tension d'alimentation recommandée __ ER |

Recommended supply voltage

- Sortance N AL e o
Fan out

- Marge de protection contre les parasites
Noise margin

- Temps de propagation moyen

Propagation time

- Tension de sortie pour |'état zéro en |'absence Vo
de perturbation
Logical 0 output voltage

- Tension de sortie a I'étatun en |'absence ____ V__

de perturbation

Note : *Autres gammes de température - nous consulter

Other temperature range : upon request

BOITIER
OUTLINE DRAWING

(High noise immunity)

18 V

-1V, + 18V

0a 70°C*

# = 5509C a ¥ 125°%C

15V
10 (9 pour SF.C 763E)

5V (1V pour SF.C 771E)

120 ns
- £ 1.5V
i S 125
14 1312 1110 9 8
Oononon
goagooogagougd
1 2 3 4 5 6 7
Vue de dessus
Top view
TO-116

SCHEMA ELECTRIQUE ET BROCHAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA SERIE

SCHEMATIC AND CONNECTION DIAGRAMS

Type Basic gate circuit diagram

Schéma électrique de |'operateur elementaire

Brochage (Vues de dessus)
Connection diagram (Top view)

SF.C 760E i

12 k{2

Double opérateur ET-NON

a 4 entrees + expanseur

Expandable dual
4 inputs NAND gate

Entrees
Inputs

EXZE.

Masse

1 2 3 4 5 6 7




CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES D'I'I- SF.C 7T00F
DIGITAL INTEGRATED GIRGUITS SERIE DTL ZENER

(Haute protection contre les parasites)
(High noise immunity)

SCHEMA ELECTRIQUE ET BROCHAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA SERIE (suite)
SCHEMATIC AND CONNECTION DIAGRAMS

T Schema électrique de |'opérateur élémentaire Brochage (Vues de dessus)
YP Basic gate circuit diagram Connections diagram (Top views)
SF.C761E
Double opérateur 12 K0 Q v. 4 13 12 mn 1w 9 8
ET-OU-NON * o—i¢ ""l:" 3“-"‘ —oVec <
a 4 entrées + expanseur
15 kQE:
Expandable dual DR [ S
4 inputs AND-OR-INVERT gate Eritrsss 1 © Output D
Inputs O—l‘"
o—fid—$
5 k{2
O
Masse
= 1 2 3 4 5 6 7
SF.C 763E
Double bascule JK
Dual JK Flip Flop
SF.G 770E **
" Vee 4 13 12 n 10 9 8
Double circuit d'adaptation | Shiele
d'entrée. L I/
[ 1,5k S
Dual input adapter gate 1203 Tz
o—jH 2 Sorti D
620 Q‘- O?J"p:'ss
Entr
e o _
5K
o——J 1
i Masse
& 1 2 3 4 5 6 7
SEC771IE®®*
" oVee v 14 13 12 n 10 9 8
Double circuit d'adaptation oy _ s
de sortie 15k 2 3
Dual output adapter gate 4
z " 1 l/ Sortie
i Output ’
Entr el
i SRR (L
44
O 2 :;
-0 Masse
-?L 1 2 3 4 5 6 7 *
Notes : I La fonction OU est du type «fantome » (mise en paralléle des sorties).

Ce double circuit d'adaptation d'entrée réalisant la fonction logique ET-NON permet de convertir les hauts niveaux logiques de la série
DTL ZENER SF.C 700E en sorties bas niveaux permettant d'utiliser des logiques DCTL, RTL,DTL, TTL (séries SF.C 200, SF.C 300,
SF.C 400).

Ce double circuit d'adaptation de sortie réalisant la fonction logique ET-NON permet de convertir les niveaux des logiques DTL et TTL
(Séries SF.C 300 et SF.C 400) en niveaux de la série DTL ZENER (Série SF.C 700E). 21
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CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES
DIGITAL INTEGRATED CIRGUITS

VALEURS LIMITES ABSOLUES ;,_, - 25ec

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

DCT

- Tension d'alimentation (V()
Supply voltage

- Tension sur les entrées

Input voltage

- Gamme de temperature de fonctionnement

Operating temperature range

- Gamme de température de stockage
Storage temperature range

- Puissance dissipée

Power dissipation

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
PRINCIPAL CHARACTERISTICS

- Tension d'alimentation recommandée
Recommended operating voltage

- Tension maximale pour |'état zéro
Maximum logical 0 voltage

- Tension minimale pour |'état un

\%

cc

V_ max

Minimum logical 1 voltage

- Tension d'entrée maximale pour que la sortie
soit a I'etat un

Maximum input voltage that will ensure
logical O level at output

- Tension d'entree minimale pour que la sortie
soit a I'état zéro

Minimum input voltage that will ensure
logical 1 level at output

vV min

Vic max

Vg min

+12V

4V

0a 70°C

559C a: + 125°C

500 mW

3,6 V+10 %
0,35V

0,92 v

0,46 V

0,87V

SF.C 200

SERIE PROFESSIONNELLE

BOITIERS

OUTLINE DRAWINGS

Vue cote connexions
ottom view

TO-99

pour tous types

sauf

TO-100
pour SF.C 215

SCHEMA ELECTRIQUE ET BROCHAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA SERIE

SCHEMATIC AND CONNECTION DIAGRAMS

SF.C 215

Vue cote connexions
ottom view

gl

Fonction (en logique Puissance Facteurs de charge Temps
Type positive) et brochage Schema de principe moyenne » de
(Vue coté connexions) consommee entrée sortie [propagation
8 Vec
91 g R o
‘. R ‘. AAAL R
10z 23 Ry
BRAAL
Ry
SF.C 200 304 " 5 43 mW 6 80 15 ns
AAA—
W I\\'
Ry =450Q Ry =640Q O,
4 Masse
Separateur-inverseur de puissance
8
R;%
# o 06
R) R1 R1 R
SF.C 207 1 3 3 5 20 mW 3 16 10 ns
R, =450 Q R,=640Q l“
4 Masse
-08
& Ry 2 lﬁg
< e
Ry S
20—4r Ry Ry i
SF.C 209 Ry 10 mW 2 30 45 ns
3 0—
R, ~
AAA. r
AAAL 64
e Ry =1,5kQ R,= 3,6k
Operateur OU-NON de puissance
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CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES
DIGITAL INTEGRATED GIRGUITS

DCTL

SF.C 200

SERIE PROFESSIONNELLE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA SERIE

Fonction (en logique Puissance | Facteurs de charge Temps
Type positive) et brochage Schema de principe moyenne de
(Vue cote connexions) consommee entree sortie propagation
8 Vec
[~
SF.C 210 12 mW 1 4 25 ns
4 Masse
Double operatey Ou NON a 2 entiees
8 Vec
o1 1
R, EE R,
{ 3
(sortie 6)
SE.C211 —o0 ¢ 6 mW 1 4 25 ns
R, R, R, R,
8 5 f (sortie 7)
1
4 Masse Ry =1 5k{) Ry =36k L“
Operatew OU NON a 4 entrees avec mverseur
R
BE  WE 2% ;
SF.C 212 ! e 12 mW oo P 5
4 m 75 ns
i By R, ", R, 4
2 : 5 (sortie 6)
4 Masse Ry= 15kl Ry=3 6kl J‘*
Operatewr OU excrus!
SF.C 214 40 mW 3 16 10 ns
4 Masse
Doubte operateur QU-NON a 2 entrees
10 Vee
SF.C 215 40 mW 3 16 10 ns
5 Masse R, =450 R,=640
Double operateu OU NON a 3 enees
SF.C 221 1 -0,5 25 ns
AMOSSE RI =il Sksz
Double expanseur a 2 entrees

23



CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

page
Amplificateurs différentiels SF.C 25255 =
Differential amplifiers sr.c 2525M
l‘\,rzplif{icuteurs videﬁffréquences SF.C 2510 27
e ey enpfi SF.C 2510P
SF.C 2510PM
Amplificateurs opérationnels SF.C 2101 £
Operational amplifiers src 220]
gmpliffcatleurs Icff.érutionnels SF.C 2430 2
porationa anplios SF.C 2430F
SF.C 2431
SF.C 2530
SF.C 2331
Amplificufeurs ?gérutionnels SF.C 2109A 2
Operational amplifiers src 2709“
SF.C 2709PM
SF.C 2709C
SF.C 2709E
SF.C 2709P
Clilmentotioys régulées intégrées SF.C 2100 -
oltage regulater SF.C 2200
SF.C 2300
Gompars vt SEC2TOM |
o SF.C 21100
C?mpara'feurs différentiels src 27"" -
Differential comparators src 27"c
Modulateur en anneau a transistors SF.C 2001 g

Ring modulator
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CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES ANPLIFICKTEURS  SF.[ 2528
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS e O SF.C 2525M

AMPLIFIERS

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

CARACTERISTIQUE

CHARACTERISTIC SF.C 2525 SF.C 2525M

Tension d'alimentation positive \Y + 14V + 14V

Positive supply voltage e
Tension d'alimentation négative Vee - 14V — 14V
Negative supply voltage

Tension d'entree différentielle . 5V + 5V
Differential input voltage

Gamme de température de fonctionnement 0a +80°C =55°C a +125°C
Operating temperature range

Gamme de température de stockage ~55°C. a +175°C ~559C @ +175°C
Storage temperature range

CARACTERISTIQUES TYPIQUES a tomp - 25°C
TYPICAL CHARACTERISTICS

Vee =+ 12V Vee =+ 12V Vee =+ 12V

CARACTERISTIQUE Veg = - 6V Veg =~ 12 V Veg == 6V
CHARACTERISTIC 5 non relie 5 non relie 5 relie a 7
no connected no connected connected to
Gain en tension 45 90 235
Voltage gain
Impédance d'entrée 30 k2 15 k{2 5k()
Input impedance
Rapport de réjection en mode commun 100 dB 100 dB 100 dB
Common mode rejection ratio
Tension résiduelle a |'entrée 2mV 2mV 2mV
Input offset voltage
Dérive de la tension résiduelle a I'entrée 5 pN/oC 5puv/eC L\edle
Average temp. coef. of input offset voltage
Courant de polarisation a |'entrée 3 pA 7 pA 18 pA
Input bias current
Courant résiduel a |'entrée 0,7 pA 1,5 pA 4,5 pA
Input offset current
Bande passante a 3 dB 1,7 MHz 1,7 MHz 1,7 MHz
Bandwidth (3 dB)
Puissance dissipee 17 mW 65 mW 45 mW

Power dissipation

SCHEMA ELECTRIQUE BOITIER OUTLINE DRAWING
SCHEMATIC DIAGRAM
350 Iivcc) S8k
———o02 10 H
3 9 VUCE;:r'erm:;lv'ons
——038 ) TO-100
4 %- 2,4 kQ (01 Dﬂ F 95
- =
igmoﬂ
5 Ot 7

22240 I(VEE) 4= = =]’I’r

Le boitier est relie a la sortie 7.
26 Pin 7 connected to case .




CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES
LINEAR INTEGRATED GIRCUITS

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

AMPLIFICATEURS
VIDEO-FREQUENCE

VIDEO-FREQUENCY
AMPLIFIER

SF.C 2310
SF.C 2510P
SF.C 2510PM

Boftier
Outline drawing

SF.C 2510
SF.C 2510P  Boitier

: TO-99

SF.C 2510PM Outline drawing * TO-91

CARACTERISTIQUE
CHARACTERISTIC

SF.C 2510
SF.C 2510P

SF.C 2510PM

Tension d'alimentation positive

+8YV

+8V

o Vee
Positive supply voltage

-8V

Tension d'alimentation négative
Négative supply voltage

VEE

Tension d'entrée différentielle
Differential input voltage

SR

Tension d'entrée positive

P Vee
Positive input voltage

Tension d'entrée négative
g9

on ¢ Vee
Negative input voltage

Gamme de température de fonctionnement 0a 70°C
Operafing temperature range

Gamme de température de stockage -65°C g + 150°C
Sforage temperature range

=55°C a % 70°C

=65°C q +150°C

-8V
5V
VCC

VEE

CARACTERISTIQUES TYPIQUES Vec =+6V Vee=-6V 1., = 25°C
TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUE SF.C 2510 SF.C 2510PM
CHARACTERISTIC SF.C 2510P
Gain en tension 100 100
Voltage gain
Impedance d'entrée 6 k) 6 kQ
Input impedance
Rapport de réjection en mode commun 85dB 85 dB
Common mode rejection ratio
Bande passante a 3 dB 40 MHz 40 MHz
Bandwidth (3 dB)
Temps de montée et temps de descente 10 ns 9ns
Rise time and fall time
Puissance dissipee 165 mW 165 mW
Power dissipation
Tension de sortie maximale créte a créte 4,5V 4,5V
Maximum peak to peak output voltage
SCHEMA ELECTRIQUE BOITIERS ET BROCHAGES
SCHEMATIC DIAGRAM OUTLINE AND SCHEMATIC DIAGRAMS
) - G ]i) ii |7 i
Vue cote connexions
Bottom view
oE e T0-99 -7
F 87 P
—O E Masse l | l |
Ground
12345
—O D Sortie 2 Vue de dessus
Output 2 Top view
Schema Al BlC| D|E|F|G
TO-99 15308 5 72
TO-91 1[5]10] 6 913
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CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

DESCRIPTION GENERALE
GENERAL DESCRIPTION

- Compensation en fréquence effectuée par une seule capacité de 30 pF
Frequency compensation with a single 30 pF capacitor

- Protection contre les courts-circuits permanents
Continuous short circuit protection

- Méme brochage que le SF.C 2709
Same pin configuration as the SF.C 2709

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

CARACTERISTIQUE

CHARACTERISTIC SF.C 2101 SF.C 2201
Tension d'alimentation positive Vee +22V +22V
Positive supply voltage
Tension d'alimentation négative Vee - 22V -22V
Negative supply voltage
Puissance dissipee 500 mW 250 mW
Power dissipation
Tension d'entréee differentielle + 30V +30V
Differential output voltage
Tension d'entree t 15V 4 15V
Input voltage
Gamme de température de fonctionnement =§59€C. & + 125°C 0°C a +70°C
Operating temperature range
Gamme de température de stockage -65°C a +150°C ~-65°C a +150°C
Storage temperature range

CARACTERISTIQUES TYPIQUES 4 t,,, 25°C
TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUE

CHARACTERISTIC SF.C 2101 SF.C 2201
Gain de tension 160 000 150 000
Voltage gain
Impédance d'entree 800 k) 400 k2
Input resistance
Rapport de réjection en mode commun 90 dB 90 dB
Common mode rejection ratio
Tension résiduelle a |'entree 1mV 2mV
Input offset voltage
Dérive de la tension résiduelle a |'entrée 3 puv/eC 6 puv/°C
Average temp. coef. of input offset voltage
Courant de polarisation a I'entrée 120 nA 250 nA
Input bias current
Courant résiduel a |'entrée 40 nA 100 nA
Input offset current
Courant d'alimentation 1,8 mA 1,8 mA
Supply current

SCHEMAS ELECTRIQUES ET BROCHAGE -

Inverseur (-)

AMPLIFICATEURS SF.C 2101
OPERATIONNELS SF.C 2201

OPERATIONAL
AMPLIFIER

BOITIER
OUTLINE DRAWING

Vue cote connexions
Bottom view

TO-99

SCHEMATIC AND CONNECTION DIAGRAMS

1 Q (Balance)

8 o (Compensation)

Inverting

V'

Entrees
Inputs r O
Non inverseur (+)
Non inverting

300603

7

AAA.

-3
> 40 k)

4
@40 KQ

<
300 Q) 2

‘j 0 7 (Vee)

0kl

vV

T\I Py
b <
I lsoQ:: <250
-0 6 Sortie
Ou'pu’
0 4 (Vgg)

28

5
o (Balance)

La sortie 4 est reliee au boitier.
Pin 4 connected to case.



CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

VALEURS LIMITES ABSOLUES &+, - 25:C

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

AMPLIFICATEURS  SF.C 2430

OPERATIONNELS
OPERATIONAL

AMPLIFIER

SF.C 2430¢
SF.C 2431
SF.C 2330
SF.C 2531

BOITIERS - OUTLINE DRAWINGS

SF.C 2430
SARRETERIERIE SF.C 2430E fhc 2 14 1312 1110 9 8
CHARACTERISTIC SF.C 2431 : Oonoononn
Tension d'alimentation positive Vee +8V +9vV
Positive supply voltage e
Tension d'alimentation négative \" =8 V¥ -9V i gy T
Negative supply voltage A B ottom e D
Tension d'entrée différentielle + 5V ¥5y
Differential input voltage
Courant dans la charge 10 mA 10 mA goagogouoao
Output current 1 2 3 4 5 6 7
Gamme de température de fonctionnement 0°C a +70°C -55°C a + 125°C g
Operaﬁng temperature range Vue de .eS sus
Gamme de température de stockage -55°C a +150°C = 65°C a+175°C Top view
Storage temperature range
TO-116
2y SF.C 2430E
CARACTERISTIQUES TYPIQUES & 1,,, 25ec T0-100 SF.C 247
TYPICAL CHARACTERISTICS F 95  SF.C 2531
CARACTERISTIQUE SF.C 2430
CHARACTERISTIC SF.C 2430E SF.C 2431 SF.C 2530 SF.C 2531
Gain en tension 5000 3500 5000 3500
Voltage gain
Impédance d'entrée 15 k) 600 kQ 20 k2 2 MQ
Input impedance
Rapport de réjection en mode commun 90 dB 75 dB 90 dB 75 dB
Common mode rejection ratio
Tension residuelle a |'entrée 1mV 5mV 1mV 3mV
Input offset voltage
Dérive de la tension résiduelle a I'entrée 5uv/eC 15 uv/eC 3 pv/eC 10 uv/e°C
Average temp. coef. of input offset voltage
Courant de polarisation a |'entrée 5 pA 0,1 pA 3 pA 25 nA
Input bias current
Courant résiduel a |'entrée 0,4 pA 0,01 pA 0,2 pA 3nA
Input offset current
Bande passante en boucle ouverte 1,3 MHz 0,4 MHz 1,3 MHz 0,4 MHz
Open loop bandwidth
Puissance consommée (V,,, = 0) 110 mW 110 mW 110 mW 110 mW
D.C. power dissipation
SCHEMA ELECTRIQUE ET BROCHAGE
SCHEMATIC AND CONNECTION DIAGRAMS
K? fJ FTVCC HT oG K? ?J FIVCC HT oG
7803 27840 | 33w E:SkQ 7803 s | 3 ik
g < < * > > o J y
‘ L
N '
Jokae M o] | 00 b 2a0| | wu
WA E s, W E
rti A —o0
:n"e:S > e Ozﬁp:f E 21,5 k0 Sortie
Inputs 1.5k < ,,,2',_:,’:5 i Output
B O- K
| 3,2kQ 3,410 B O-
I::::rs:it;' Inverseur
1,5k0 Inverting 3,2 k)
2,2 kQ ’l 2,2kQ 1,5 k0
Les resistances sont indiquees C DlVEE La sortie D est reliee au boitier. Les résistances sont indiqueées CopD EE La sortie D est reliee ay boitier.
& valeor nomindles Pin D connected to case en valeur nominale. ___g Pin D connected to case.
Fig. 1 - SF.C 2430, SF.C 2430E, SF.C 2530 Fig. 2 - SF.C 2431, SF.C 2531
Schéma A B G D E F G H J K
TO-100 (tous types sauf SF.C 2430E) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TO-116 (SF.C 2430E) 4 6 8 7 i 12 13 14 i 2




CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES

AMPLIFICATEURS SF.C 2709A

OPERATIONNELS
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS operationar  SF.C 2103M
AMPLIFIERS
SF.C 2709PM
SF.C 2709C
VALEURS LIMITES ABSOLUES & t,,, 25°C SF.C 2709¢E
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS sr c 2709P
SF.C 2709M SF.C 2709C )
CARACTERISTIQUE SF.C 2709PM SF.C 2709E
CHARACTERISTIC SF.C 2709A SF.C 2709P
T ion d'ali i iti V, 18 vV 18V
Positive ssprly sohege oS ! i SF.C 2709A .
Boitier
Tension d'alimentation négative Vee -18V -18V SFC 2709M TO-99
Negative supply voltage SF c 2709C Outline drawing
gefr;sion d'Iemrée dif’éren'ielle £ 5Y £ 5V 1
ifferential input voltage =
Tension d'entrée + 10V + 10V SF'C 2709P Boitier S T0O-91
Input voltage SF.C 2709PM Outline drawing - -
Puissance dissipéee 300 mW 250 mW
Power dissipation SFC 2709E Boitier s TO176
Gamme de température de fonctionnement ~-55°C a-+125°C 0°C a +70°C Outline drawing .
Operaﬁng temperature range
Gamme de temperature de stockage ~65°C a +150°C -65°C a + 150°C
Storage temperature range
CARACTERISTIQUES TYPIQUES Vec =-vVee =9a15V
TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUE SF.C 2709M S glﬁg g;ggg
.C A .
CHARACTERISTIC SF.C 2709PM SFE.C 2709P
Gain en tension 45000 45000 45000
Voltage gain
Impédance d'entree 400 k2 700 k2 250 k)
Input impedance
Rapport de réjection en mode commun 90 dB 110 dB 90 dB
Common mode rejection ratio
Tension residuelle a |'entrée 1 mV 0,6 mV 2mV
Input offset voltage
Dérive de la tension résiduelle a |'entrée 3 puv/eC 1,8 pv/°C
Average temp. coef. of input offset voltage
Courant de polarisation d'entree 0,2 pA 0,1 pA 0,3 pA
Input bias current
Courant résiduel a I'entrée 50 nA 10 nA 100 nA
Input offset current
Dynamique de sortie (Vcc = = Vge = 15 V) £ 14N t 14V + 14V
Output voltage swing
Puissance consommeée 80 mW 75 mW 80 mW
Power consumption
SCHEMA ELECTRIQUE
SCHEMATIC DIAGRAM
A o H 10 987 6 |
d * 3 9—0G 14 1312 1110 9 8
2 3 |) »_g Vo) AooOooQonon
] Vue cote connexions
] > > l)—-—‘ } Bottom view D
qF <
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?K 2 i ooooood
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Inverseur :: I\ 12345 Vue de dessus
InV:r”s:'g J/ l\s_L J :F— OE ]ﬂ:m Vue de dc.es sus Top view
Bo E: ’_K Top view
Entrees %
inpots L o TO-99 TO-91 -F87 TO-116
c 3
Non inverseur :: D (Ver) Schema A B C D E 2 G H
Non inverting > EE -
€ -0 Boitier TO-99 1 2 3 4 5 7
La sortie D est reliée au boitier. Boitier TO-91 2 3 4[5 6 718
Pin D connected to case. Boitier TO-116 4 ellg 9'f 1011 |12




CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

DESCRIPTION GENERALE
GENERAL DESCRIPTION

- Limitation réglable du courant de sortie
Adjustable short circuit current limiting

ALIMENTATIONS REGULEES
INTEGREES

VOLTAGE

REGULATORS

SF.C 2100
SF.C 2200
SF.C 2300

- Possibilité d'augmentation du courant de sortie jusqu'a 5 A par adjonction de transistors extérieurs
Output currents in excess of 5 A possible by adding external transistors

- Possibilité de fonctionnement en régulateur de tension a découpage (rendement élevé)

Can be used as a high-efficiency switching regulator

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

CARACTERISTIQUE

CHARACTERISTIC SF.C 2100 SF.C 2200 SF.C 2300
Tension d'entrée 40 vV 40 v 35V
Input voltage
Différence de tension entrée-sortie 40 v 40V 30V
Input-output voltage differential
Puissance dissipée 500 mW 400 mW 300 mW
Power dissipation
Gamme de température de fonctionnement =55°C a +125°C 0°C a +70°C 0°C a +70°C
Operating temperature range
Gamme de température de stockage ~65°C a +150°C —-65°C a +150°C =55°C a +125°C
Storage temperature range

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUE SF.C 2100
CHARACTERISTIC SF.C 2200 SF.C 2300
Gamme de tension d'entrée 85V..40V 8V..30vV
Input voltage range
Gamme de tension de sortie 2 ¥..30V 2V..20v
Output voltage range
Régulation en fonction de la charge (Io < 12 mA) 0,1 % 0,1%
Load regulation
Régulation en fonction de la tension d'entrée 0,1 %/V 0,1%/V
Line regulation
Régulation en fonction de la température 0,3 % 0,3 %

(*;our toute la gamme de tempeérature)
emperature stability (for all temperature range)

SCHEMA ELECTRIQUE ET BROCHAGE
SCHEMATIC AND CONNECTION DIAGRAMS

Pn

63V

MARS AL
20 k2 14 kQ

AAAS-AAA /’ 1,4 kQ

6200 %

2k0 3

W

—0 3 Entrée non régulée

Unregulated input

=0 2 Ballast extérieur

Booster output

—0 | Limitation de courant

urrent limit

—j—

=0 8 Sortie reég

Regulated output

6.3Vﬁ

4,9 kQEE V \‘

——O 7 Compensation

e

150

—0 6

S
Feedback

>
22k03

—0 5 Découplage

Reference by-pass

La sortie 4 est reliée au boftier (SF.C 2100-2200).

Pin 4 connected to case.

—O 4 Masse
round

BOITIERS
OUTLINE DRAWINGS

Vue cote connexions
Bottom view

m
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CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES SF.C 2710M
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS SF.C 27100

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

COMPARATEURS DIFFERENTIELS *
DIFFERENTIAL COMPARATORS

CARACTERISTIQUE

CHARACTERISTIC SF.C 2710M SF.C 2710C
Tension d'alimentation positive Vee + 14V + 14V
Positive supply voltage
Tension d'alimentation négative Vee -7V - ‘TN
Negative supply voltage
Tension d'entrée différentielle ¥ 5V + 5V
Differential input voltage
Puissance dissipee 300 mW 300 mW
Power dissipation
Gamme de temperature de fonctionnement ~8§59C.a + 125°C 0°C a +70°C
Operating temperature range
Gomme de température de stockage -65°C a +150°C -65°C a +150°C
Storage temperature range

CARACTERISTIQUES TYPIQUES &+,

TYPICAL CHARACTERISTICS

250C (Ve =+ 12V, Vge = =6 V)

CARACTERISTIQUE
CHARACTERISTIC

Tension residuelle a |'entrée
Input offset voltage

Courant résiduel a |'entrée
Input offset current

Courant de polarisation a |'entrée
Input bias current

Gain en tension
Voltage gain
Impédance de sortie
Output impedance

Temps de réponse
Response time

Niveau de sortie positif
Positive output level

Niveau de sortie négatif
Negative output level

Rapport de réjection en mode commun
Common mode rejection ratio

Puissance dissipée
Power consumption

SF.C 2710M SF.C 2710C
0,6 mV 1,6 mV
0,75 pA 1,8 pA

13 pA 16 A
1700 1500
200 200 ()
40 ns 40 ns
32V 3.2V
- 0,5V - 0,5V
100 dB 100 4B
90 mW 90 mW

SCHEMA ELECTRIQUE ET BROCHAGE BOITIER

SCHEMATIC AND CONNECTION DIAGRAMS OUTLINE DRAWING
0 8 (VCC)
22840 4
[ 239k
ESRE%)
Vue cote connexions
Bottom view
S0 EE 500 E_
L NG
Entrees
Inputs
nnn inverseur 2 ; ]
on inverting 8(:;’::,
Tverimg I 1L
Masse | O——— /—.‘-‘IV
TO-99

La sortie 4 est reliee au boitier.
Pin 4 connected to case.
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CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

SF.C 2T11M
SF.C 27110

DOUBLES COMPARATEURS DIFFERENTIELS
DUAL DIFFERENTIAL COMPARATORS

CARACTERISTIQUE

Operafing temperature range

Gamme de température de stockage
Storage temperature range

~65°C a +150°C

CHARACTERISTIC SF.C 2711M SF.C 2711C
Tension d'alimentation positive Vee + 14V + 14V
Positive supply voltage
Tension d'alimentation négative Vee = 7V - TN
Negative supply voltage
Tension d'entrée différentielle t S5V t BV
Differential input voltage
Tension d'inhibition 0Da+6V 0Dat+té6V
Strobe voltage
Puissance dissipée 300 mW 300 mW
Power dissipation
Gamme de température de fonctionnement =55°C a + 125°C 0°C a +70°C

=-65°C a +150°C

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUE SF.C 2711C
CHARACTERISTIC SF.C 2711M
Tension résiduelle a I'entrée 1mV
Input offset voltage
Courant résiduel a I'entrée 0,5 pA
Input offset current
Courant de polarisation a I'entrée 25 pA
Input bias current
Gain en tension 1500
Voltage gain
!mpédance de sortie 200 ()
Output impedance
Temps de réponse 40 ns
Response time
Niveau de sortie positif 4,5V
Positive output level
Niveau de sortie négatif -05V
Negative output level
Puissance dissipée 130 mW
Power consumption

SCHEMA ELECTRIQUE ET BROCHAGE
SCHEMATIC AND CONNECTION DIAGRAMS

a tamb = 25°C (Vec = + 12V, Veg = - 6 V)

Stobe 1 Strobe 2
2 8
T T 10 (#V )
O
<
2 < 3
< >
AAA
Sortie LA
W""L Output
a [/J Inverseur
\AJ Inverting
Inverseur {‘ 74
Invert »
o nveamg "} Entrees 2
Entrees 1 Inputs
wputs o) o6
Non inverseur Non inverseur
Non inverting | Non inverting

5(-Vgg)
-0

La sortie 5 est reliee au boitier.
Pin 5 connected to case.

BOITIER
OUTLINE DRAWING

Vue cote connexions
ottom view

TO-100
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CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES
LINEAR INTEGRATED CIRGUITS

VALEURS LIMITES ABSOLUES
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Pour chaque transistor (each transistor)

- Tension collecteur-base Veso 10V
Collector-base voltage

- Tension emetteur-base Veso © 5V
Emitter-base voltage

- Tension collecteur-substrat — Ves 12V
Collector substrate voltage

- Courant collecteur le 10 mA
Collector current

- Temperature ambiante de fonctionnement 0a 75°C
Operafing ambiant temperature

- Temperature de stockage tst 0a 75°C
Storage temperature 9

Pour les 4 transistors

- Puissance dissipée jusqu'a tqmp 75°C 100 mW

Power dissipation up+to tgqmp 75°C

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (pour chaque transistor) tamb

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (each transistor)

- Frequence de transition fr 100 MHz
Transition frequency
- Difference entre les tensions base-emetteur .
Base-emitter voltage difference -
entre T1 et Tp Vee1 - Veez <~ 5mV
between T1 and T2
entre T3 et Ty Vees = VBes : < 5mV

between T3 and Ty

- Difference entre les rapports de transfert direct en base commune :

Current amplification factor difference :

entre T1 et Ty hoigr — hais2 < 0,008
between T1 and T2
entre T3 et Ty haies = haiss - < 0,008
between T3 and T4
SCHEMA ELECTRIQUE
SCHEMATIC DIAGRAM
I
T3 T g
—0 6
50—¢
—0 2
T T 7
Substat

L 1
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MODULATEUR EN ANNEAU a transistors
RING MODULATOR

259% (lg = = 150 pA Veg =~ 5 V)

BOITIER
OUTLINE DRAWING

Yue cote connex:ons
Bottom view




BOITIERS

OUTLINE DRAWINGS

Echelle : 1/1
Mosse :1,09 g

1270

1,27+ 0,5

Echelle : 1/1
. Mosse :0,3¢g

0,12 £ 0,03 j:

wll,

|

bt

= o
g i
5 e
i
1,272:8 1

2541012

127 @17

0,12 £+ 0,03

Echelie : 1/1
Masse :0,33¢

6,35 + 0,25

o

52+1,8 52: 14

-

1

, ;ﬁnﬁ
Zﬂl

:: 1,27 £ 0,1

/ﬁ

+0,12
~0,11~
9
o
e
H
=
N
n

0,36
1,27 £ 0,12
2,54+0,12 |

1,27 205

10.88

0,12+ 0,03

Echelle : 1/1
Mosse :0,37 ¢

5,08+ 0,25

35



Fiche technique SFC 210¢

Circuits intéegrés linéaires

Fabricant : SESCOSEM.

Equivalents

NATIONAL SEMICONDUCTOR: LM 104,
LM 204, LM 304.

FAIRCHILD : zA 104 HM, uA 304 HC.
TEXAS INSTRUMENTS : SN 52104, SN
72304.

MOTOROLA: MLM 104 G, MLM 204 G,
MLM 304 G.

Généralités

Le SF.C 2104 M est un régulateur de
tension négative dont la tension de sortie
peut &tre réglée de O a 40 V par I'ajuste-
ment d'une seule résistance extérieure.

Normalement, il ne nécessite pas la pré-
sence d’'une source autre que la source a
réguler, mais un taux de régulation supé-
rieur peut &tre obtenu a 'aide d’'une source
de polarisation extérieure, la tension de sor-
tie étant uniquement limitée dans ce cas par
la tenue en tension des transistors exté-
rieurs.

Le SF.C 2104 M peut fonctionner en
régulateur linéaire ou & découpage, étre uti-
lisé en source de courant ou dans de nom-
breuses autres applications.

Caractéristiques typiques :

@ Variation de la tension de sortie: 1 mV
(courant de sortie de 0 & 20 mA).

Régulation en tension: 0,01 %/V.
® Taux de filtrage: 0,2 mV/V.

Le SF.C 2104 M est complémentaire des
régulateurs de tension positive SF.C
2105 M et SF.C 2100 M ; il est principale-
ment destiné aux applications nécessitant
que les tensions régulées et non régulées
aient une masse commune. Seul, il peut
délivrer des courants jusqu'a 25 mA, mais
I'adjonction de transistors extérieurs per-

Régulateurs
de tension négative

met d'atteindre n'importe quel débit. La
tension de sortie est fixée par des résistan-
ces extérieures et le courant délivré peut
8tre limité & une valeur constante ou auto-
matiquement réduit en cas de court-circuit.

Le SF.C 2204 est de conception identi-
que au SF.C 2104 M, mais il est prévu pour
une gamme de températures de fonctionne-
ment comprises entre — 25 °C et 85 °C. |l est
complémentaire des régulateurs de tension
positive SF.C 2200 et SF.C 2205.

Le SF.C 2304 est de conception identi-
que aux SF.C 2104 M et SF.C 2204, mais
il est prévu pour une gamme de tempéra-
tures de fonctionnement comprises entre
0°C et 70°C. |l est complémentaire des
régulateurs de tension positive SF.C 2300
et SF.C 2305.

Différents types

Comme nous venons de le voir, les trois
types ne se distinguent que par leurs tem-
pératures de fonctionnement ou leur ten-
sion maximale d'entrée. Les caractéristi-
ques électriques sont identiques et il
n’existe qu’un seul type de boitier chez Ses-
cosem. Par contre, chez National Semicon-
ductor, il existe également une présentation
en boitier carré & 10 broches DIL (suffixe F).

Températures Températures Tension Tension Puissance Courant
Type Boitier de de d'entrée aux bornes dissipée de sortie
jonction stockage (V) V) (mW) (mA)
SF.C 2104 M TO-100 -55°Ca+ 1560°C -65°C, + 150 °C 50 50 500 25
SF.C 2204 TO-100 -25°Ca+ 100°C -65°C, + 160 °C 50 50 500 25
SF.C 2304 TO-100 0°Ca+ 85° -65°C, + 150 °C 40 40 500 25
Brochage
1 Réglage de la tension 6 Limitation de courant
2 Tension de référence 7 Ballast extérieur
3 Polarisation référence 8 Sortie - régulé
4 Compensation en fréquence 9 + alim. (masse)
5 - alim. non régulé 10 Ne pas connecter

Boitier
TO 100, 10 broches, métallique.
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Caractéristiques générales

CARACTERISTIQUES Min. Typ. Max. Unité
Plage de tension d'entrée (2104 M et 2204) - 50 -8 \%
Plage de tension d'entrée (2304) -40 -8 \%
Plage de tension de sortie (2104 M et 2204) -40 - 0015 \%
Plage de tension de sortie (2304) - 30 - 0,035 \
Tension aux bornes (2104 M et 2204) 2 50 \%
Tension aux bornes (2304) 2 40 Vv
Coefficient de régulation pour des variations de la tension d'entrée de 10 % 0,056 0.1 %
Coefficient de régulation pour une variation du courant de sortie de O a 20 mA 1 5 mV
Taux de réjection de I'ondulation 05 1 mV/V
Courant de repos a vide 1,7 25 mA
Tension de bruit en sortie 0,001 %
Coefficient de température moyen 0.3 1 %
Stabilité dans le temps 0.1 1 %

Schéma interne Courbes
1) Régulation en fonction de la charge (SFC
) 2104 M).
:g;:;:r:’eg;ﬁon . 2)Régulation en fonction de la charge (SFC
o8 et m16‘(.3:$nd 2204). _
s, me 3)Régulation en fonction de la charge (SFC
R144 JR1S 2304).
k0¥ F1skn
-[09 o Regulated output
Q12 8 Sortie régulée
Q21
5=R13 S
Q13| Tk S 0
2| €
Booster ze
7 Ballast §t
Sa N
2,7k Q23 ; E
H o) -4
a1 F 6 %5 < 1+—
i L o Current imit 58 6fRsc =250 R Al
Q11 R8 [R11 Limitation de courant > o [}l . [ )
2,2¢0% /t 10kQ o Unregulated input ég sl A" -l @
$§DF?’E—47 Q24 & Entrée non régulée OSE -8 t E*—' go:| g:»—-ﬂ
62 3 o4 10 - 2
Refi Reference ly  Compensation 0 10 20 40
H:f;ru?rrc‘:e P:Iaflr:s;‘/on s Compensation g ég:gniu;;izs,glxg
S 0
iy " g Eg [
Schémas d’application c§
s -2
1) Régulateur de tension (- 10V - 2 A). 3) Régulateur 200 mA. 5;, N
2) Régulateur a découpage avec courant 4) Régulateur a découpage avec limitation & -4 |4 __,\
de sortie élevé. de courant. gi AL \
o8 -6 oy 34
HRE!
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MONTAGES

INTRODUCTION

N matiére d’alimentation,
i le nombre des montages

-4 différents est considéra-
bl ais une classification peut
gtreTaite en considérant les prin-
cipales utilisations possibles.

On s’intéresse surtout aux :

(a) systeme redresseurs,

(b) systémes de filtrage,

(c) systemes régulateurs,

(d) convertisseurs continu a
continu ou a alternatif.

On trouvera ci-apres, un choix
de quelques schémas pratiques,
simples, utilisables dans de nom-
breuses applications.

REGULATEURS

Dans le cas des régulateurs, on

doit préciser ce que I'on désire par
exemple : la tension régulée de
sortie et le courant que devra
fournir le régulateur.
_ 7 suite, on devra savoir quelle
es._. tension d’entrée, la qualité
de la régulation obtenue et le
moyen d’obtenir la tension
d’entrée a partir du secteur alter-
natif.

Lorsqu'on utilisera des semi-
conducteurs d’une certaine puis-
sance, on aura recours a des radia-
teurs qui se détermineront par

leur résistance thermique en
°C/W. La présentation du semi-
conducteur déterminera celle du
radiateur.

REGULATEUR 15V,
0410 mA

Ce régulateur conviendra pour
des montages consommant peu,
le plus souvent alimentés par des
piles. Toutefois, pour 15 V, il faut
beaucoup de piles et il est com-
mode dans certains cas d’utiliser

* un régulateur.

La figure 1 donne le schéma,
proposé par Sescosem, dans
lequel on utilise un CI du type
SFC 2100 M.

On voit qu’il s’agit d’'un CI,
monté en boitier cylindrique a 8
fils. Le boitier est vu de dessus,
donc avec les fils vers le bas. Le
point (ou broche) 8 se reconnait
par le repere. La tension d’entrée
V. peut étre au maximum de
18 V et celle de sortie, régulée
sera alors V, =15 V. On pourra
faire débiter, a ce régulateur, un
courant compris entre zéro et
10 mA. Aucun radiateur n’est a
prévoir.

Voici les régulations obtenues :
Régulation de ligne :

ce qui signifie que si V. varie de
AV, volts, la variation de V,,
c’est-a-dire AV, sera 5/10 000 de
celle de AV..

Reégulation de charge :
AV,

4,
Remarquons que le rapport

<1029

AV, | Ai, est homogene a une

résistance.

Ce montage a une dérive tres
réduite en fonction de la tempéra-
ture. De meilleurs résultats peu-
vent étre obtenus avec le SFC
2105 M.

Voici les valeurs des éléments :
R, =10k§2, R, =48ks2 tolé-
rance 1 %, R; =8201, R,
= IOQ, Cl =47PF, D1 =D2
=1 N4579.

Lorsque le courant nécessaire
est plus élevé, on aura recours au
montage régulateur ci-apres.

REGULATEUR
15V02A

Son schéma est donné a la
figure 2.

Les semi-conducteurs sont Q;
=BDX 14, PNP, et le CI type
SFC 2205 ou SFC 2305.

Sur le schéma, on a indiqué les
valeurs des éléments.

La tension d’entrée V. pourra

“ALIMENTATIONS
SIMPLES

varier de 18 a 40 V tandis que
celle de sortie, V,, sera régulée a
15 V. le courant consommé pou-
vant varier de 0 a 0,2 A.

De ce fait, la différence entre
V. et Vs sesitueraentre 3 V mini-
mum et 40 - 15 =25V maxi-
mum.

Les régulations sont :
Régulation de ligne :

AV,

AV £3. 10
e

Régulation de charge :

AV, 3
i <30.10° 82
Un radiateur est nécessaire et
sa résistance thermique dépend
de la température ambiante :
jusqu'a 35°C:sii, =02 Aet V,
=40V, R th =15°C/W
jusqu'a 70°C:sii, =02 Aet V,
=40V, R th = 10°C/W.
Remarquons les condensa-
teurs de filtrage C, et C, disposés
a 'entrée et a la sortie du régula-
teur.

REGULATEUR
15V1A

Dans celui-ci, dont le schéma
est donné ¢ la figure 3, le CI est
un SFC 2105 et on y trouve aussi

Cl = SFC 2100M

Vu de dessus

Fig. 1

Ra
AAAA
69
<
<
p: R L
Q
0] -1.6
PNP 1% +] Co Vo
BDX14 T Wwf T_
]
+ SFC 2205 >2,27kQ
Ve 5109 ou SFC 2305 1%
AAAA
- vy —
¥ s
Fig. 2
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deux transistors, Q; = 2N 3055,
NPN et Q, =2N2905 A, un
PNP.

Le transistor de puissance est
Q.

Dans ce montage, la tension
d’entrée pourra varier entre 18 V
et 45 V, tandis que la tension de
sortie sera de 15V, ce courant
consommeé pouvant varier de 0 a
1 A :

Les régulations sont :

v
_Z‘T/& <3 10¢

e

Aijo <20 . 1000

En ce qui concerne le radiateur,
il sera établi comme suit :

Si la température ambiante
maximum est de 35°C, ou de
70 °C, on se reférera au tableau [
ci-apres.

A noter que plus Rth est faible,
plus le radiateur dissipera de la
chaleur, donc sera important.

Voici maintenant, un régula-
teur tres simple.

REGULATEUR 7,5V 1,5A

Dans le montage de la figure 4,
la reégulation de charge est :

AV,
a1,

<039

et celle de ligne :

AV,
AV,

<2.1072

est moins bonne que celle indi-
quée dans les régulateurs décrits
nlus haut.

La tension d'entrée V. pourra
varier entre 10,5 et 35 V pour une
tension de sortiede 7.5 V. Le cou-

TABLEAU I ALIM. 15V 1A

rant pourra varier de zéroa 1.5 A.

REGULATEUR 12 V5 A

Remarquons les condensa-

teurs d’entrée et de sortie de | uF
et les seules deux résistances R,
=472 1WetR, =12205W.

Il est possible, avec ce régula-
teur de modifier la tension de sor-
tie V, en changeant les valeurs de
R, et R,, en augmentant légere-
ment R, et en diminuant R,.

Le tableau II donne les valeurs
de Rthen °C par watt pour diver-
ses valeurs de t,,,. Ve et i,.

Son schéma est donné a la
figure 5. Le transistor de puis-
sance BDX 18 et I'alimentation
sont disposés sur le méme radia-
teur. On obtient 12V sous 0 a
5 A, a partir d’une tension
dentrée de 16 a 25 V. La régula-
tion de signe est < que 7. 1073 et

celle de charge << que 0/ .

Voici au tableau 3 les radiateurs a
adopter. Noter que iy < 400 mA
pour i, =5 A.

TABLEAU II ALIM. 7,5V 1,5A

tamy Max. =35 °C t amp Mmax. =70 °C
i, (A) 01] 05]1 i, (A) 01] 051
\'A Rth: CC/W) || V, Rth: CC/W)
10 10 5
15 10 |7 15 10 |38
20 7 138 20 38118
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ki tamh < IPC TABLEAU III ALIM. 12V 5 A
i, (A) 02] 05| 1 b (A) 02| 05]1 TR T max =70°C
(A) 1 |3 |5 i, (A) 1 T3 715
V. Rth: CC/W) || Ve Rth CC/W) - — —
25V 15 110 25V 15 10 7 V. Rth : CC/W) V. R‘th :°C/w |
3s5v |15 |10 | 7 3s5v |10 |7 |38 17 10 |7 |38 17 7 |38] 1. -
asv 10 |7 ] 38 45V 7 | 38]138 2 7 |18]08 9%, 18108] -
25 38| 18]08 25 18]08] -
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